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摘要(译)

提供一种制造有机发光二极管基板的方法，包括：在具有黑矩阵图案的
基础基板上，通过一次构图形成覆盖黑矩阵图案的导电层和部分堆叠在
导电层上的光致抗蚀剂图案将黑色矩阵图案作为掩模板进行处理;然后，
去除光致抗蚀剂图案和堆叠在光致抗蚀剂图案上的导电层部分，从而形
成图案化的导电层。
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